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Datenblatt Metalldiodentrager
190...1100nm Empfanger

PIN Photodiode 190...1100nm

1 Allgemeine Beschreibung

Das Bauelement ist speziell geeignet fiur An-
wendungen mit Lichtwellenleitern bis zu einem
Faserdurchmesser von 1Tmm. Bestlckt mit einer
schnellen Silizium PIN-Diode die Uber kurze Schalt-
zeiten und eine spektrale Bandbreite von 190nm
bis 1100nm verflgt, ist das Bauelement eine gute
Alternative in Datenubertragungssystemen mit
Lichtwellenleitern.

2 Anwendungen

Aufgrund der kurzen Schaltzeiten (< 100ns), den
guten optischen und mechanischen Eigenschaften,
findet das Bauelement eine Vielzahl von Anwen-
dungsmaglichkeiten:

* optische Netzwerke
e Industrieelektronik
* Leistungselektronik
* Lichtschranken

3 Bestellinformation

Bild 1  Optische Empfdnger

4 Eigenschaften

* 190...1100nm PIN-Photodiode

+ t,t <100ns

*  F-SMA Anschluf

* F-ST Anschluf

» geeignet fur Kunststofflichtwellenleiter mit
Faserdurchmesser 1mm und 200/230um-

Ausfiihrung Bestellnummer PCF-Faser
850nm Empfanger * Metallgehduse
F-SMA 905EM8B50SM119 . wellenl6tfahig
F-SMA mit Befestigungszubehor 905EM850SM129
F-ST 905EM850ST119
F-ST mit Befestigungszubehor 905EM850ST129
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PIN Photodiode 190...1100nm

6 Grenzwerte

Belastungen die iiber die als "Grenzwerte” angegebenen hinausgehen kénnen das Bauelement
dauerhaft beschadigen. Die Grenzwerte stellen Belastungsgrenzen des Bauelementes dar. Der
dauerhafte Betrieb mit diesen Werten wird nicht empfohlen, da die Zuverlassigkeit des Bauele-
mentes darunter leiden kann.

Parameter Symbol Wert Einheit
Betriebstemperatur Torr -20 bis +60 °C
Lagertemperatur Tere -55 bis +80 °C
Sperrspannung Ve 5 \%

7 Technische Daten

Parameter Symbol Bedingung Min Typ Max Einheit
Max. Empfindlichkeit
Wellenlange Aeac 960 nm
Spektrale Bandbreite AA 190 1100 nm
. t _ _ 100 ns
Schaltzeiten y R =1kQ, V=0V 100 ns
Kapazitat C, V=0V 20 pF
Spektrgle Empflnd- S A=960nm 05 AW
lichkeit A
NEP 5.7 x 107" W/Hz
Dunkelstrom I V =10mV 20 pA

Alle Informationen in den Datenbléttern von Ratioplast-Optoelectronics GmbH wurden nach besten Wissen und
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oder Fehler wird keine Haftung iibernommen. Anderungen vorbehalten.
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